






















































































专利名称(译) 液晶显示装置具有位于第一和第二公共电极层之间的像素电极层
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其他公开文献 US20110285940A1
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摘要(译)

通过在夹在第一公共电极层和第二公共电极层之间的液晶层的中心设置
像素电极层，可以获得其中堆叠以下两个光学元件的结构：包括所述第
一液晶元件的第一液晶元件第一公共电极层，液晶层和像素电极层;第二
液晶元件包括像素电极层，液晶层和第二公共电极层。
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